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· 陈晓风  

高密度NAND Flash存取性能及其宿主控制器接口  

陈晓风

(福建师范大学数学与计算机科学学院，福州 350007) 

收稿日期   修回日期   网络版发布日期   2007-4-29   接受日期    

摘要  介绍了高密度K9K8G08U0M NAND flash芯片的内部组成、引脚配置、各种读操作、页面编程、块擦

除、写保护等操作时序和状态查询。提供了NAND flash存储器与其宿主控制器的标准接口逻辑。  
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